RAM Samsung M393A2K40BB1-CRCO0OQ

B- Die chips Ms baratos que los anlogos Buen potencial de overclocking

la memoria admite la regulacin de la tensin de alimentacin 1,12 V - 1,2 V con refrigeracin adicional,
puede aumentar 1,24 V (1,35 V) ha estado funcionando durante una semana sin errores al trabajar
con un voltaje de 1.2, no hay necesidad de enfriamiento



